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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 108 с.,1 кн., 47 рис.,1 табл., 77 источников, 1 прил. 

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ, КЕРАМИКА ТИТАНАТА 

БАРИЯ, СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ, ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА, 

МИКРОСТРУКТУРА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ЛЕГИРУЮЩАЯ 

ПРИМЕСЬ 

 

Объектами исследования являются сегнетоэлектрические монокристаллов с 

водородной связью и керамические материалы на основе титаната бария. 

Предмет исследования – структура и свойства сегнетоэлектрических 

монокристаллов с водородной связью и керамических материалов на основе титаната 

бария с периодическим примесным составом. 

Цель работы - разработка методов создания кристаллических и керамических 

сегнетоэлектрических материалов с пространственным закономерно-неоднородным 

составом, исследование их структуры, электрооптических и электрофизических свойств. 

В ходе проведенного исследования развиты методики получения кристаллических 

и керамических материалов с модулированным примесным составом. Выяснены 

механизмы формирования доменных конфигураций легированных изоморфной и 

неизоморфной примесью слоистых сегнетоэлектрических кристаллов и их корреляция с 

примесной структурой.  

Впервые методом атомно-силовой спектроскопии измерены механические 

характеристики в чистых и легированных полосах кристаллов с профильным 

распределением примеси хрома и L-α-аланина. Показано, что профильное введение 

примеси оказывает влияние не только на доменную структуру, оптические и 

электрофизические характеристики кристаллов, но и на их механические свойства.  

Предложен способ получения керамических материалов с «размытым» 

сегнетоэлектрическим фазовым переходом. Показано, что предложенная методика 

позволяет получать материалы с температурным коэффициентом ёмкости менее 5 

процентов, что важно для получения температур стабильных конденсаторов. 

Выяснены механизмы влияния профильного распределения примеси и состава на 

закономерности модификации свойств кристаллических и керамических  

сегнетоэлектрических материалов при формировании слоистых периодических структур. 

Разработана открытая программная платформа FerroSim, позволяющая 

количественно оценивать влияние дефектов кристаллической решётки, температурных 
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условий и режимов термообработки на динамику поляризации сегнетоэлектриков. 

Результаты исследования реализованы в публикациях научных статей,  материалов 

конференций,  магистерской диссертации и внедрены в учебный процесс. 

Область применения – полученные материалы являются перспективными для 

изготовления пироэлектрических датчиков и конденсаторной керамики с большим 

значением диэлектрической проницаемости и низким значением температурного 

коэффициента емкости. 
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